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Izoladni syétém mezi dvéma vysokonap&¥ovymi
plosSnymi elektrodami

Izoladni systém je urlen ke zvyseni
elektrické pevnosti a omezeni vzniku vy-
pboJU. Podstata izoladniho systému je, Ze
mezi prvni a druhou elektrodou jsou vedle
sebe umistény diskové izolatory s vyniklyw
mi Zebry, ktera jsou uspo¥dddna vidi sobé
ve dvou rovinéch rovnobé&inych s obdma

elektrodami.

Izoladni systém je urden pro ski*ing vyso-
konap&¥ového zdroje elektronové optickych

pfistroji.
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Vynélez se tvké
izoladniho svstému mezi.dvéma vysokonapéiovvmi ploin¥mi elek-
trodemi urdeny ke zvyd¥eni elektrické pevnosti a omezeni vzniku
vybojd rdzného pivodu a druhu.

Dokonalej3i regulace zdrojl urychlovacich nap&ti elektron-
optickych p¥istrojd omezila zna¥nou &4st poruch vysokého napéti,
ale tim té% dala vyniknout rdznym druhim vybojd a piedprirazo-
vym jevim, které maji vliv na charakter vysokého nap&ti., V1iv
elektrickych vybojd na charakter vysokého napéti se regulaci
nedd omezit. Vyboje sniZuji rozlisovaci schopnost elektrono-
vych mikroskopd, nékdy dplné znemo¥ni jejich funkei. Omezujil
Yivotnost integrovanych elektronickych obvodd a zplsobuji de-
gradaci izola&nich dielektrickych materidld. Velikost a mnoZ-
stvi vybogjd, af ji% klouzavych po povrchu izolantl, nebo tzv.
gdstednych vznikajicich v mikro nebo makroskopickych dutindch
izolantd, se d4 omezit konstrukdnimi dpravemi nebo dokonalej31i
technologif zpracovéni izola&nich materigld, jeko jsou nap¥i-
klad epoxidové zalévaci pryskyfice. Tyto konstruk&ni dpravy
obvykle zvét3uji izoladni vzddlenosti, nebo zvdt3uji vedle
jingch technologickych opatfeni tlousiky, a tim i mnoZstvi izo-
la&nich materidld. Nevyhodou vzduchové izolace provedené obvyk=-
1ym zpisobem je zejména to, Ze do vzduchové drdhy silolar se
seskupuji zrna prachu a neistot, na kterych se snadno vytvoid
klouzavy vyboj. Pravdépodobnost vzniku klouzavého vyboje toho-
to typu je déna mezi jinym velikost{ izolované plochy, mekro
i mikroskopickymi nerovnostmi povrchu elektrod, mno%stvim zrn
prachu a neistot, stupném ionizace izola¥niho prost¥edi. Ne-
vyhodou izolace provedené zalévacimi izoladnimi prysky¥icemi
je ne prvnim misté technologickd obtiZnost. Zalévénim vét3ich
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ploch izoladnimi pryskyPicemi je technologicky obtiZné a vede
ke vzniku mikroskopickych prasklin, které podstetné omezuji
elektrickou 1 mechahickou.pevnost. Vét81 mno¥stvi dielektric-
kého izolaéniho materidlu zvy3uje hladinu d{1&1ich vyboju, vede
k rdistu parazitnich kepacit a neZddoucimu zvySovédni akumulova-
né energie. D11&1f i klouzavé vyboje degraduji izoladni materidl,
snifujl Zivotnost integrovanych obvodd, zvyZuji hladinu 3umu ve
zpétnovazebnich dbvodech a brénf tak sprdvné funkci regulace.

- Tyto dosavadni nevyhody odstrenuje izola&ni systém umis-
tény mezi dvéma plodnymi elektrodami, urdeny ke zvySeni elek-
trické pevnosti a omezeni vzniku vybojd 2 mikrovybojd rdzného
pivodu. Podstatou tohoto systému je, %e mezi prvni a druhou
plodnou elektrodou jsou vedle sebe umist&ny diskové izoldtory
s vyniklymi Zebry. Zebra jsou uspobdddna vi¥i sobd ve dvou
rovindch rovnob&Znych s plochou obou elektrod.

Hlavni vyhodou tohoto izola&niho systému je, %e umoZnuje
jednoduchym technologicko-ekonomicky nendrodnym zplsobem zvySit
elektrickou pevnost mezi dv&ma plochymi elektrodami.

Vyndlez bliZe objasni pFiloZeny vykres, kde na obr. 1 Jje
uveden v osovém Fezu a na obr. 2 v pidorysném pohledu p¥iklad
provedeni izoladniho systému.

Izoladni systém tvoi{ prvn{ a druhd plo¥nd elektroda 1

a 2, mezi nimiZ jsou umistény diskové izoldtory 3 s vyniklymi

Zebry 4. V izola&nim prost¥edi mezi obéma ploZnymi elektrode~
mi ] a 2 jsou naznaleny prodlouZené siloldry E, a permitivita

E, diskovych izoldtord 3. Za redlnych technickych podminek Jje

vyhodné definovat tak zvané "vydriné nap&ti". V nafem pripadé

je to takové napdti mezi plo¥nymi elektrodami, p¥i kterém za

danych podminek pfeskok ani vyboj bezpené nenastane.

Vydriné napéti miZeme vyjdd¥it rovnici:

, Ed = ep . ky . Eqin
kde ... Eq oo Je vydriné nap&ti
Ef oo Je soulinitel zahrnujici vliv mikroskopické
drsnosti a &istoty povrchu elektirod i bezpras-
nosti prostiedi
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Eqy ++ Je tek zvand inherentni elektrické pevnost, p¥i .
ni¥ jsou si rovny &initel ionizace a zéchytu
elektrond

Vydriné napéti Ed nemé jen povehu veli¥iny charekterizujici
kvalitu izola¥nfho prost¥edi, nap¥ikled plynu, nybrZ cherakte-
rizuje i jeho chovéni b&hem urditého expozi&niho tasu, vyja-
dfeného Casovym &initelem k, Vv izolaénim systému charakteri-
zovaném pomoci soulinitele egp. Pravdépodobnost vyboje je tedy,
imérnd velikosti izolované plochy, v nadem piiped& plo3nych
elektrod | a 2, kvalitd jejich povrchu, pradnosti prostfedi a
dob&, po kterou je v prostoru mezi plosnymi elektrodami | & 2
patfi¥ny elektricky gradient. ZvySeni elektrické pevnosti je
dosaZeno prodlou¥enim povrchové dréhy izolantu. Vynikld Zebra
4 diskovych izoldtord 3 tvarujf a prodluZujf dréhu siloler,
které by Jjinak sméfovaly nejkrat31 cestou od jedné plodné elek~
trody 1 ke druhé plo3né elektrodé 2. Do prodlouZenych drah si-
lodar se sice také seskupuji zrnka prechu a nefistot, ale tyto
jen nesnadno sleduji zvln&ny tvar silolar a neudrZi se v ném.
84st plochy plodnych elektrod 1 a 2, ve které jsou siloldry
rovné, je ve srovndni s pivodni plochou bez diskovych izolé-
tord 3 tak mald, Ze pravdépodobnost vzniku vybojd je prakticky
vyloudena.

Izola¥ni systém je urden zejména pro sk¥in& vysokonap&-
fovych zdrojd urychlovacfho napdti.
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Izolaéni systém mezi dvé&ma vysokonep&fovymi plosnimi
elektrodami, urleny ke zvyseni elektrické pevnosti, vvznaden?
tim, Z%e mezi prvni a druhou plosnou elektrodou /1,2/ jsou
vedle sebe umist&ny diskové izoldtory /3/ s vyniklymi 3ebry
/4/, kterd jsou usporaddéne vi#i sob¥ ve dvou rovinéch rovno-
béZnych s obéma plo3nymi elektrodami /1,2/.

2 vykresy
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